
拟聘人员情况公示

一、根据《半导体研究所关于岗位聘用若干问题的通知》（半发人教字〔2008〕39号）、《关于2011年专业技术岗位聘用工作的通知》（半发人字〔2011〕3号）等文件精神，经研究所正研级专业技术岗位聘用组和副研级专业技术等岗位聘用组分别评议与投票推荐、或经各室（中心，处）将拟聘结果报所人事处审核，所长办公会议研究决定，现将拟聘人员情况公示如下（排名不分先后）。
（一）聘为正研级二级专业技术岗位7人

研究员：杨富华、陈涌海、陈弘达、牛智川（聘期从2008年4月7日起）、刘育梁、吴南健、郑婉华 

（二）聘为正研级三级专业技术岗位7人

研究员：马文全、杨晋玲、张兴旺、刘  剑、杨  涛、李京波、赵德刚
（三）聘为正研级四级专业技术岗位12人

研究员：潘教青、侯  玮、王晓东（集成技术工程中心，ARP号1997，下同）、许兴胜、安俊明、马平（放宽）、王利军（放宽）、周燕、韦  欣（放宽）、赵丽霞、韩培德 

高级工程师：陈燕凌
（四）聘为副高级一级专业技术岗位8人

副研究员：吴远大、张冶金、杨少延、宁  瑾、左玉华、

曾湘波
高级工程师：张秀兰、贺振宏
（五）聘为副高级二级专业技术岗位29人

副研究员：关  敏、崔利杰、董志远、肖红领、王翠梅、

徐应强、倪卫宁、肖宛昂、来疆亮、冯小明、曾华林、陈雄斌、阚  强、王晓峰（集成技术工程中心3019）、樊中朝、渠红伟、徐  云、苏艳梅、冉学军、刘  喆、伊晓燕、段瑞飞、李  璟、裴为华  
高级工程师：朱战平、吴金良、刘宇（光电子研发中心1907）、李平、张棣
（六）聘为副高级三级专业技术岗位23人

副研究员：梁  松、尹志岗、颜  峻、王  俊（工程中心2271）、张文涛、薛春来、李运涛、李智勇、陈  宇、彭红玲、王  青、魏同波、刘俊岐、姚  然、朱  汇、仲  莉、曹玉莲
高级工程师：王  欣（光电子研发中心1902）、张  英、胡国新、徐艳坤
高级实验师：王红杰、王宝军
（七）聘为中级一级专业技术岗位28人

助理研究员：焦春美、祁  琼、王翠鸾、金  钰、李建光、 黄亚军、潘岭峰、杨  香、羊建坤、刘乃鑫、范松涛、张  杨（材料中心2361）、曹国华、刘  雨、李  路、方  治、刘爱荣、郑  凯、王永杰、段靖远、陈  平、肖金龙、赵永梅、郭  林、韩泽华、王晓峰（半导体照明中心2421）、魏学成、刘兴昉   
（八）聘为中级二级专业技术岗位24人

工程师：高永亮、赵万顺、董向芸、张晓沛、罗  泓、
王  海、史永生、沈  清、赵  冀 
实验师：段满龙、王  欣（材料科学中心1844）、王  雷、周秀宁、李秀芳、孙书云、鲁  琳、庄芳婕、汪  洋、徐素娟、邢  波、王德松、孙秀艳、郭胜军、米艳红
（九）聘为中级三级专业技术岗位8人（聘期从2011年1月1日起）：
助理研究员：卢鹏志、梁  萌、孔庆峰、秦  琦 
工程师：郝进锋、赵向凯、姜  波、李弋洋 

（十）聘为初级一级专业技术岗位4人（聘期从2011年1月1日起）：

助理工程师：霍自强、王晓东（半导体照明中心3036）、丛培沛 

助理实验师：刘元辉

（十一） 聘为八级职员1人（聘期从2011年1月1日起）
于光军

(十二) 由暂聘转为正常聘用的6人
高级工程师二级：梁  勇

副研究员三级：王春霞、张明亮、毛  旭、于海娟、张  峰

上述凡属按院规定放宽任职年限的，需另报院审核。

二、为了更好地调动更多科技人员和管理人员的积极性，便于开展工作，经所长办公会议根据此次聘用工作情况研究，决定设立研究所“项目副高级岗位”。并把部分承担国家重大、重点项目，或所承担项目经费在千万元以上且为项目第一负责人，及管理部门部分岗位的11人聘用为“项目副高级岗位”。
“项目副高级岗位”在聘期间，对外可以使用相应副高级称号（如“半导体研究所项目高级实验师”等）；待遇按照副高级岗位标准补差解决，所需经费由用人实验室（中心）支付。档案工资标准不变，并按照原岗位管理。

“项目副高级岗位”：方  治、段靖远、肖金龙、郭  林、 刘志强、姬小利、杨晓丽、肖荣军、闫建昌、李建平、归  强
三、以上岗位聘期除特殊说明以外，均从2011年2月16日起，至本届所领导班子届满。
四、公示日期为5月24日6月1日，如有异议，可在此日期内以书面形式向所纪委反映（联系人：李树深，电话：4291）。反映情况应实事求是，尽量具体，以便调查核实。

二〇一一年五月二十三日
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